ELV-UNISCOPE

10 MHz-Oszilloskop ELV-HAMEG

Wie bereits in der Ausgabe ELV Nr. 19 angekiindigt, wurde das ELV-U-
NIS COPE nochmals iiberarbeitet. Aufgrund aller wihrend der Ent-
wicklung gemachten Evfahrungen konnten verschiedene Details weiter
verbessert werden. Die jetzt vorliegende Ausfiihrung kann als endgiiltig

betrachtet werden.

Eine der wesentlichsten Verbesserungen ist in diesem Zusammenhang
die Steigerung der Empfindlichkeit des Mef3verstirkers von 5 mV auf
2mV pro Zentimeter bei voller Bandbreite.

Der nachfolgende Teil A der Bauanleitung beginnt daher auch mit dem
Eingangsteiler und nachgeschaltetem Mefverstirker.

Bevor wir mit der Baubeschreibung begin-
nen, sollen zundchst noch die durchgefiihr-
ten Verbesserungen besprochen werden.

Wie bereits erwihnt, ist eine der wesentli-
chen Verbesserungendie Erh6hung der ma-
ximalen Empfindlichkeit des Mef3verstir-
kersvon 5 mV auf2mV pro Zentimeter bei
voller Bandbreite. Dabei mufite allerdings
auf elektronische Verstirkungsumschal-
tung des MeBverstéirkers fiir die Signalab-
schwichung verzichtet werden. Sie wurde
durch zwei passive Teiler ersetzt. Der da-
durch entstehende Mehraufwand fiir den
Abgleich des Eingansteilers ist gegeniiber
dem erreichten Vorteil absolut vertretbar.
Da die Ubertragungsgiite des MeBverstir-
kersauchstark vom Abgleich des Eingangs-
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teilers abhidngt, wurde beschlossen, hierfiir
einen mit wenigen Standardbauelementen
leicht nachzubauenden Abgleichgenerator
zu erstellen, so daf} die Kalibrierung mit
normalen Hilfsmitteln problemlos durch-
zufiihren ist.

Aufgrund der hervorragenden Eingangs-
empfindlichkeit des MeBverstirkers wird
der Komponententesterjetzt nicht mehr wie
vorgesehen auf den Eingang des Mef3ver-
starkers geschaltet, sondern ist nunmehr
nach dem Driicken der Taste iiber einen se-
paraten Verstiarker direkt mit der Vertikal-
endstufe verbunden. Aufeine Anderungdes
Teststromes des Komponententesters wurde
hierbei verzichtet. Ein wesentlicher Vorteil
der neuen Komponententesterversion liegt

darin, daf} die Positionierung des Testbildes
mit Hilfe eines Trimmers getrennt einge-
stellt werden kann, so dafl widhrend des
normalen oszilloskopierens jederzeit auf
den Komponententester umgeschaltet wer-
den kann, ohne irgendeine Einstellung hin-
sichtlich Verstarkung oder Zeitablenkung
dndern zu miissen.

Eine weitere entscheidende Verdnderung
der Gesamtkonzeption entstand durch das
Verlassen des Einleiterplattenprinzips.
Zum einen ergibt sich hierdurch ein tiber-
sichtlicher Aufbau, und zum anderen eine
hoéhere Nachbausicherheit, da beiderfriihe-
ren Version eine fiir Bausatzzwecke nicht
mehr zu vertretende Bauteiledichte erfor-
derlich war.
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Ansicht des fertig aufgebauten ELV-UNIS COPE’s (Labormuster)

Das Gerit besteht nunmehr aus einer gro-
en Basisplatine, einer Platine fiir die Zeit-
basis mit Hochspannungsversorgung, der
MeBverstiarkerplatine, sowie einer kleinen
zusitzlichen Schalterplatine.

Um Verdrahtungsfehler zu vermeiden,
wurden die Verbindungen zwischen den
einzelnen Leiterplatten mit steckbarem
Flachbandkabel versehen. Alle mit der
Hauptleiterplatte verbundenen Einheiten
sind daher leicht auswechselbar. Aufler den
Komponenten im Eingangsteiler, der vollig
abgeschirmt ist, sind alle Bauteile ohne
Ausbau eines anderen Teiles direkt zugéng-
lich.

Als letzte Neuigkeit ist zu berichten, dafy
nunmehr fiir das ELV-UNISCOPE nicht
nur eine preiswerte Rundréhe, sondern auf
Wunsch auch eine Rechteckrohre mit In-
nenraster zur Verfiigung steht. Dieser neu-
entwickelte Rohrentyp besitzt eine wesent-
lich groBer ausnutzbare Schirmfliche (ca.
70 x 65 mm)alsdie vorgesehene Rundrdhre.
Das Innenraster gestattet aulerdem eine
vollkommen parallaxfreie Betrachtung des
Schirmbildes. Durch die Erth6hung der Be-
schleunigungsspannung von 1kV auf
1,8 kV fiir beide R6hrentypen wurde auch
noch eine betrichtliche Steigerung der
Bildhelligkeit erreicht. Da die beiden Roh-

S}fasiajunuaulipld 4NP Z200d

Bestiickungsseite der Platine des Y-Mef3ver-
stirkers

Leiterbahnseite der Platine des Y-MefSver-
stirkers

Stiickliste:

ELV UNISCOPE

Eingangsteiler

D001

C002 bis C023

ROO1 bis RO15

S001

vorstehend aufgefiihrte Bauelemente
befinden sich innerhalb des abge-
schirmten  Eingangsteilergehéduses
komplett verdrahtet und vorabgegli-
chen.

Y-Mef3verstirker

Halbleiter

TEO0IT . S ere hetinre olosess wne uA 733 C
OO0l S As e, 5, U 441
OOt ks ) sma it as sts BF 199 B
MO0 R05: 555 srasias oL s sissre: e BF 199 B
TOO s s s sl s ais sasie BC 237 C
TRO0B shatrs bt bt s ol 2N 918
006z Tl e b boraraiar 2N 918
Kondensatoren

(@D AT RS T e A 22 nF
CORN T Stk o iTalh lssataton Areiets 1 nF
G026 Tavalnile 500 s vt 10 uE/35V
GCO2T 5o i e a8 ions vod ¢ ol kebs 22 nF
R L LT s 39 pF
G029 st e M 22 nF
0 e B R R o8 1uE/35V
Widerstinde

ROTO: s Saeie s wieors oo sdetel e 6 470 Q
RO T s e rstans T e s e vl 330 Q
RO e e e S S L Sl v 51 Q
ROJO I e aiey Sl e 330
ROZ20:5 s ot i 0 22 kQ
L P e R B | 470 O
ROZ2 s v v oiions v isia arsl s stera v SH )
| D e e 240 QO
R A e ot 5 et s s Feiohet o s 51
RO2SH N =n O R s, 8 51 Q
ROZ6 it s st e ooy slete 120 Q
RO2T ot sl o nvive = 50 250 Q, Trimmer
RO28 5 s i o 5 mine earwsonts systens 150 QO
ROPY . s b et R T ey eans fe 150 Q
ROB0 T oke: oFe LRl e Fepsnels o 1,2 kQ)
RIOG TN s Bt lest et ety o 4,7 kQ
RIOB i s S e e e 680 ()
RO 3B i /5 s ey e 5 s hoais' 680 ()
RO s sois e aretoe s atstsie tom 51 Q
ROB S st st ke o tarats oo seelare. ate 680 ()
ROBG L 0 wis amafolerstsriolore s ale 6,8 ()
R S i e oo s 0T e sy e 680 ()
BO38ic o w45 avoie slone s lsialtacetelelors 511
ROBY L v ae s s sranls austunsom s s 680 ()
ROAD s o s aTe 680 ()
1072 B TN Telig /T (. Koo 6,8 ()
Potentiometer

POO1 (Symmetrie).......... 25 kQ
P002 (Verstirkung) ........ 470 Q

P003 (Y-Strahl-Position) . ... 470
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Ansicht der neuen Rechteckrohre mit Innenraster

rentypen bis auf eine geringfiigige Ande-
rung der Dimensionierung in ihren An-
schluBwerten vollig gegeneinander aus-
tauschbar sind, steht dem interssierten
Hobbyelektroniker die Moglichkeit jeder-
zeit offen, sein Geridtauch nachtriaglich um-
zuriisten.

Der Einfachheit halber wird nachstehend
nochmals das vollstindige Schaltbild des
MeBverstiarkers mit der Vertikalendstufe
mit allen Neuerungen dargestellt.

Wie daraus ersichtlich ist, wurde unter an-
derem auch die Versorgungsspannung fiir
die Vorstufen von 24 V auf 12V herabge-
setzt. Damit konnte der Leistungsver-
brauch der Stromversorgung erheblich re-
duziert werden.

Zum Nachbau

Der Eingangsteiler und die Leiterplatte fiir
den Y-Mefverstarker bilden eine Bauein-
heit.

Im Schaltbild ist der Eingang des MeBver-
starkersmit EY 1 bezeichnet, und die beiden
Ausginge mit Y 1 und Y 2. Der Ubersicht-
lichkeit halber ist dieser Schaltungsteil mit
einer gestrichelten Linie umrahmt.

Der Eingangsteiler ist fertig verdrahtet und
vorabgeglichen.

Fiir die Bestiickung der Leiterplatten sind
die im Schaltplan verzeichneten bzw. in der
Stiickliste aufgefiihrten Bauteile erforder-
lich.

Zweckmaifigerweise beginnen wir bei der
Bestiickung des Y-Melverstarkers mit dem
Einl6ten der passiven Bauelemente, um an-
schliefend die Transistoren und als letztes
das IC001 des Typs uA 733 C einzusetzen.

Nach Abschlufy der Bestiickung ist noch-
mals eine Kontrolle durchzufiihren.

Die verdrahtete Leiterplatte wird dann mit
zwei Schrauben und Muttern, so wie zwel
Unterlegscheiben, die sichzwischender Lei-
terplatte und dem Befestigungswinkel be-
finden miissen, an die Teilereinheit ge-
schraubt.

Danach ist der Teilerausgang mit dem Ein-
gangdes FET’s (U 441) und der Y-Feinreg-
ler (P 002) mit der Leiterplatte des Y-Mel3-
verstiarkers zu verbinden.

In der kommenden Ausgabe stellen wir
Ihnen dann die weiteren Leiterplatten und
deren Bestiickung vor, wobei Sie einen Ein-
blick anhand der Fotos unseres Labormu-
sters erhalten konnen.

Ansichtdes ELV-UNIS COPE’s (Labormuster) von oben. Etwain der Bildmitte erkennt man den Mef3verstirker, der an dem links daneben befindlichen Eingangs-
teiler angeschraubt ist. Rechts unten im Bild ist die senkrecht stehende Zeitbasisplatine mit der Hochspannungsversorgung zu evkennen. Im oberen Bildteil sieht
man die Rechteckrohre mit ihrem Mu-Metall-Abschirmzylinder.
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